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Dalyko anotacija

Déstomo dalyko turinys susideda i§ 6 pagrindiniy daliy:

1. Superjoninés keramikos ir jy technologijos / Solid electrolyte caramics and their technologies
(Dr. Tomas Salkus);

2. Pavirsiaus analizés metodai / Surface analysis methods (Prof. Roland Tamositinas);

3. Lazerinés technologijos elektronikos ir fotonikos medziagy apdirbimui/ Laser technologies
for processing the electronics and photonics materials (Dr. Gediminas Raciukaitis);

4. 3D mikro-/nano-litografija paremta lazeriniu tiesioginiu raSymu, naudojant ultratrumpuosius
impulsus / 4. 3D micro-/nano-lithography based on laser direct writing using ultrafast pulses
(Prof. Mangirdas Malinauskas);

5. Netvarkios organinés ir neorganinés medziagos (Prof. Kestutis Arlauskas);

6. Nanometriniai dariniai, technologijos ir jy taikymai / 6. Nanometric derivatives, technologies
and their applications (Dr. Vaidas Pacebutas).

1. SUPERJONINES KERAMIKOS IR JU TECHNOLOGIJOS

1.1. SUPERJONINIU KRISTALY STRUKTUROS

- Ag" superjoniky kristalinés struktiros;

- VO** ir H" superjoniky kristalinés strukttiros;

- Li" ir Na* superjoniky kristalinés struktiros.

1.2. SUPERJONINIY KERAMIKU GAMYBOS TECHNOLOGINIAI YPATUMAI
- Keraminiy milteliy gamyba;

- Keramiky kepinimo metu vykstantys procesai;

- Keramiky kepinimo temperatiiros jtaka jy mikrostruktiirai, dilatometriniai tyrimai.
1.3. JONUY DINAMIKA SUPERJONIKUOSE

- Impedanso spektroskopijos pagrindai;

- Superjoninés keramikos impedanso spektras;

- Relaksacing ir rezonansiné superjoniky joninio laidumo dispersijos.

1.4. SUPERJONINIU KERAMIKU TAIKYMAS

- Superjoniniai akumuliatoriai;

- Kuro gardelés;

- Dujy jutikliai;

- Jonistoriai.
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2. PAVIRSIAUS ANALIZES METODAI

2.1. ELEKTRONU DETEKTAVIMAS

- Fotoelektrony spektroskopija (XPS, UPS);

- Oze elektrony spektroskopija (AES);

- Elektrony energijos praradimo spektroskopija (EELS);
- Mazos energijos elektrony difrakcija (LEED);

- Kitos elektronus detektuojancios metodikos.

2.2. JONU DETEKTAVIMAS

- Antriniy jony masés spektrometrija (SIMS);

- Antrin¢ neutralios masés spektrometrija (SNMS);

- Rezerfordo sklaidymo atgal spektroskopija (RBS);

- Mazos energijos jony sklaida (LEIS);

- Kitos jonus detektuojancios metodikos.

2.3. FOTONU DETEKTAVIMAS

- Rentgeno spinduliy dispersijos pagal energija spektroskopija;
- Rentgeno spinduliy difrakcija (XRD);

- IR atspindzio sugerties spektroskopija (RAIRS);

- Ramano sklaida;

- Elipsometrija;

- Kitos fotonus detektuojancios metodikos.

2.4. STUOLAIKINIAI MIKROSKOPIJOS METODAI
- Atominiy jégy mikroskopija (AFM);

- Skenuojanti tuneliné mikroskopija (STM);

- Elektroniné mikroskopija (TEM, SEM+FIB);

- Artimo lauko optiné mikroskopija (SNOM);

- Kitos mikroskopijos.
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3. LAZERINES TECHNOLOGIJOS ELEKTRONIKOS IR FOTONIKOS MEDZIAGU
APDIRBIMUI

3.1 LAZERINIS MIKROAPDIRBIMAS

- lazerinio mikroapdirbimo metodai,

- lazerial naudojami mikroapdirbimui,

- pagrindiniai mikroapdirbimo procesai (suvirinimas, pjovimas, Zenklinimas, legiravimas).
3.2. LAZERINE ABLIACIJA

- abliacijos ypatumai naudojant jvairios trukmes (fs- us) impulsus,

- metaly abliacija ir mikrostruktiry formavimas,

- plastiky abliacija ir mikrostruktiiry formavimas,

- dielektriky abliacija naudojant vienfotong ir daugiafotong sugertj,

- abliacija skystyje,

- raibuliy formavimasis,

- pavir$iy valymas.

3.3 LAZERINIS MEDZIAGU MODIFIKAVIMAS

- atkaitinimas,




- kristalizacija,

- legiravimas,

3.4 LAZERIU ASISTUOTAS MEDZIAGU APDIRBIMAS
- lazeriu asistuotas cheminis ésdinimas,

- impulsinis lazerinis nusodinimas.
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4. PAZANGUS LAZERINIS 3D MIKRO-/NANO-FORMAVIMAS

4.1 TURINIS DIELEKTRIKU MODIFIKAVIMAS ULTRATRUMPAIS IMPULSAIS

- Optiné galia, doz¢ ir intensyvumas, $viesos poliarizacija;

- Erdvélaikyje lokalizuotos Sviesos-medZziagos saveika: darinio dydis ir erdviné skyra;

- Tiesiné ir netiesiné sgveika, stochastiniai ir deterministiniai reiskiniai, grifitiné jonizacija ir
daugiafotoné sugertis, termoakumuliacija;

- Fotopolimerizacijos mechanizmai ir tinklinamos medziagos;

- Skaidriy terpiy lizio rodiklio modifikavimas.

4.2. TRIMACIU MIKRO IR NANODARINI FORMAVIMAS LAZERINIO TIESIOGINIO
RASYMO BUDU IR JU TAIKYMAI

- Lazerinio tiesioginio raSymo 3D litografija;

- Lazerinis tiesioginis jraSymas skaidriose kietakiinése medziagose;

- Lazerio indukuotas tiesioginis perneSimas (LIFT);

- Sviesa paremtas 4D spausdinimas ir 5D atmintis;

- 3D mikrodariniy pavyzdZiai: mikromechaniniai jrenginiai, mikrofluidiniai lustai,
mikrooptikos komponentai, fotoniniai kristalai, metamedziagos.
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5. NETVARKIOS ORGANINES IR NEORGANINES MEDZIAGOS
5.1. NETVARKIU MEDZIAGU FORMAVIMAS

- netvarkos apibréZimas;

- stikléjimas;

- stikly formavimas i§ skystos ir dujinés faziy.

5.2. AMORFINIU MEDZIAGU MORFOLOGIJA

- artimosios tvarkos geometrija ir chemija;

- struktiiros charakterizavimo metodai;

- atsitiktinis arba tolydus artimas i§sidéstymas.




5.2.1. CHALKOGENIDINIAI STIKLAI, ORGANINIAI POLIMERAI
- 1D, 2D tinklinés sandaros, kompozicinis laisvumas;

- ,,8 — n*“ taisyklé ir ,,idealus stiklas*;

- topologiniai defektai ir kintamas valentingumas;

- organiniy stikly sandaros modeliai.

5.2.2. TETRAEDRINES AMORFINES MEDZIAGOS (a-Ge, a-Si)
- amorfonas ir iStisinio atsitiktinio tinklo (continuous random network — CRN) modeliai;
- tabaluojantys* (dangling) rysiai;

- legiravimas.

5.3. ELEKTRONU BUSENOS

- elektrony biiseny tankis;

- vietiniai lygmenys.

5.4. SVIESOS SUGERTIES YPATUMALI

5.5. KRUVININKU PERNASA

- zoninis, difuzinis, Suolinis, poliarony modeliai;

- perkoliacija.

5.6. KRUVININKU REKOMBINACIJA

5.7. NETVARKIU MEDZIAGU TAIKYMAS

- saulés celés;

- Sviesos diodai;

- lauko tranzistoriai;

- jutikliai;

- kopijavimo ir spausdinimo jrenginiai.
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6. NANOMETRINIAI DARINIAL TECHNOLOGIJOS IR JU TAIKYMAI
6.1. EPITAKSINES PUSLAIDININKIU TECHNOLOGIJOS

- Skystiné epitaksija;

- Dujiné epitaksija, metaloorganinis cheminiy dujy nusodinimas;
- Molekuliy pluosteliy epitaksija.

6.2. KVANTISKAI RIBOTI PUSLAIDININKINIAI DARINIAI
- Kvantiniai taSkai ir jy taikymai;

- Kvantinés duobés ir jy taikymai optoelektronikoje;

- Puslaidininkinés kvantinés gijos.

6.3. NANOTECHNOLOGIOS IR JU TAIKYMAI

- Nanokristaly gamybos technologijos ir taikymai;




- Nanovieleliy gamybos technologijos ir taikymai;
- Anglies nanotechnologijos (grafenas, nanovamzdeliai, fulerenai).
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